Nowe zwigzki zawierajace pierScienie imidowe lub/i wigzania iminowe: synteza i
badanie wybranych wlasciwosci fizycznych.
Autor: mgr Marzena Grucela
Promotor: dr hab. inz. Ewa Schab-Balcerzak, prof. US

Zwiazki organiczne zardéwno maloczasteczkowe jak 1 polimery budza duze
zainteresowanie ze wzgledu na praktyczne mozliwosci zastosowan w elektronice czy
optoelektronice w miejsce do tej pory stosowanych zwigzkdéw nieorganicznych. Zasadniczym
wymaganiem (opto)elektroniki jest uzyskanie materiatu dobrze zdefiniowanego, o wysokiej
stabilnosci, dobrej przetwarzalnosci oraz posiadajacego odpowiednie wiasciwosci
elektronowe. Biorac pod uwage te wymagania, interesujacg grupe materiatow dla zastosowan
w optoelektronice stanowiag zwigzki zawierajace w swojej strukturze pierscienie imidowe
(diimidy, poliimidy) lub/i wigzania iminowe (azometiny, poliazometiny), ktére sa
zdecydowanie mniej obszernie badane anizeli typowe zwiazki skoniugowane.
Zainteresowanie wymienionymi grupami zwigzkéw, jako potencjalnymi materiatami dla
optoelektroniki wynika z ich cennych wiasciwosci. Aromatyczne ugrupowania imidowe
wykazuja aktywnos¢ elektronowa — stanowig polprzewodniki typu-n. W przeciwienstwie do
organicznych potprzewodnikow typu-p, ktoérych ogromna ilo$¢ jest opisana i badana, to
zwiazki wykazujace przewodnictwo elektronowe sa mniej powszechne. Wprowadzenie
pierscieni imidowych pelnigcych role akceptora elektronow oraz odpowiedniego fragmentu
bedacego donorem elektronéw (np. grupy iminowej, tiofenowe;j, trifenyloaminowej) pozwala
na otrzymanie ukltadu donor-akceptor, znajdujacego szerokie zastosowanie w optoelektronice.
Obiecujacym wydaje wprowadzenie wigzan iminowych do zwigzkéw zawierajacych
pierscienie imidowe. Biorac pod uwage wilasciwosci zwigzkdéw z grupami imidowymi lub/i
iminowymi oraz obserwowany Ww ostatnich latach wzrost zainteresowania tego typu
materialami tego typu zwiazki, czyli zawierajace pierscienie imidowe i/lub wigzania iminowe,
zostaly wybrane jako przedmiot badan rozprawy doktorskiej.

Celem prowadzonej pracy doktorskiej jest otrzymanie nowych, przetwarzanych
materialdw organicznych zarowno matoczasteczkowych jak i polimeréw o specjalnie
zaprojektowanej, pod katem modyfikacji wlasciwoscei fizycznych budowie chemicznej
wykazujacych wilasciwosci polprzewodnikowe, ktére moglyby znalezé zastosowanie jako
warstwy aktywne w diodach luminescencyjnych (OLED) lub ogniwach slonecznych (OS).
Jednakze zlozonos$¢ zjawisk, jakie decyduja o wilasciwosciach zwigzkéw organicznych,
stwarza trudnosci w ocenie ich przydatnosci jako materialdéw do potencjalnych zastosowan.
Totez bardzo waznym zagadnieniem dla realizacji projektu bedzie poznanie szczegdétowych
zalezno$ci pomiedzy budowa chemiczng otrzymanych zwigzkéw, a ich wybranymi
wlasciwosciami gldwnie termicznymi, optycznymi, elektrochemicznymi i elektrycznymi.
Sformulowanie takich zaleznosci moze pozwoli¢ na $wiadome projektowanie materialu
biorge pod uwage konkretne wymagania materialowe. W celu modyfikowania wlasciwosci
nowych materialow stosowane beda zasady inzynierii molekularnej uwzgledniajace
nastepujace aspekty: budowe chemiczng (di)bezwodnikéw i (di)amin oraz (di)aldehydow.



